
p–n переход



p–n переход



Выпрямление тока
Вольт-амперная характеристика диода



Транзистор

IЭ ≈ IК RЭБ << RБК

Uвх << Uвых



Фотоэлементы
Внешний фотоэффект Внутренний фотоэффект

ΔE = 1 эВ => λmax = 1,23 мкм

0,04Цезий

0,47Барий

0,75Торий

0,91Тантал

0,92Молибден

1,00Вольфрам

Авых / АвольфрамМеталл

Вольфрам: А=4,3 эВ [116]; 5,35 эВ [110]



Солнечные батареи



Светодиоды и лазеры



Контактная разность потенциалов



ТермоЭДС (эффект Зеебека)

1. Диффузия электронов 
или дырок
2. Увлечение носителей 
фононами
3. Зависимость EF(T)

Материал α, мкВ/°
Bi -68
Ni -21
Fe +15
Tl2S -780
Se +1000



Эффект Пельтье

QAB = ПABIt


